Année
Mention
Parcours

Master 1ere année 2024-2025

PAIP
IXEO
Description UE MCC
. . . Session 1 Session 2
Ogggatt(z;: / Sem. Acdee Nom Responsable |[ECTS Description Mngrzilsa Cg_l(_) ! Report
Pog Epreuve Durée Coeff Calcul note Epreuve Durée | Coeff Calcul note
Théorie électromagnétique M 42 Ecrit1 (E1) 1H30 0.25
0 1 |s7TQ4a18U|  pour circuits hautes S. Verdeyme | 9 D 24_Im1ixeo| cc Ecrit2 (E2) 2H00 05 | O25EL+0.5E2+ 1 poiiq (e1) | 2H00 |1ou07s| ELSIT3SI00UOTSEL+ 1 rn i 10
) . 0.25T3 0.25T3si T3>=10
fréquences et antennes TP 24 TP/Oral (T3) (tirage au sort)| 1H45 0,25
CM 27 Ecrit 1 (E1) 1h30 0,25 E'lsi T3<10
0 1 |s7pci12u|  Propagation optique P. Di Bin 8 D 19 Imiixeo| cc Ecrit 2 (E2) 130 | 05 Ozfg;&ga Ecrit1(E1) | 2h |1ou0,75 0'7_5TEP11+>0’_2$3 T3si>= 10
TP 34 TP/Oral (T3) (tirage au sort)|  1h45 0,25 ' s -
CM 42 Ecrit 1 (E1) 1H30 0,25
0 1 | s7To4a38U Circuits actnfs gt _Dlsposmfs 3. M. Nebus 9 TD 24 m1ixeol cc Ecrit 2 (E2) 2H00 0,5 0.25E1 + 0.5E2 + Ecrit1 (E'1) 2H00 | 10u0.75 ElsiT3< 19 ou 0.75E'1 + T3si >= 10
non linéaires . 0.25T3 0.25T3si T3>=10
TP 24 TP/Oral (T3) (tirage au sort)| 1H45 0,25
Modulations et M 17 Ecrit (E) 1H30 0,5 E'0si T3 < 10 ou 0.75E'L +
0 1 | S7TPC122U |démodulations pour frontaux| D. Barataud 4 D 6  |[M1IXEO| cC 0.5E + 0.5TP Ecrit1 (E'1) | 2HO00 |10u0.75 0.95T3 6 T3 >= 10 T3si>=10
RF TP 32 TP/Oral (TP) (tirage au sort) | 1H45 max| 0,5
. Ecrit 2 (E2) (CO+CE+EE) 1H30 0,5 . ,
@) 2 | S8TQ418U Anglais R. Gouttefangeas| 3 TD Langues 36 M1 IXEO| CC 0.501+0.5E2 Oral (O'1 O0H30 1 01
Q g g g Oral (O1) (PPC+PPI) OH30 | 05 (01)
. CM 20 Ecrit (E1) 1H30 0,67 0.67E1 + .
0] 2 | S8TQ428U Laser S. Fevrier 3 M1 IXEO CcC Ecrit (E1' 1H30 1 E'l
Q TD 10 QCM 0H30 0,33 0.33QCM (EL)
. - CM 26 Ecrit (E1) 1H30 0,67 0.67E1 + N
0 2 | S8TQ438U Optique non linéaire F. Louradour 4 D 12 M1 IXEO cC QCM OH30 033 0.33QCM Ecrit (E'1) 1H30 1 El
CM 31 Ecrit 1 (E1) 1H30 0,25
Physique et Technologies des . Ecrit 2 (E2) 1H30 0,25 0,25E1 + 0,25E2 + . . E'lsi T3<100u 0.5E'1 + .
. ; >=
@) 2 | S8TQ448U dispositifs T.Trigaud 6 TP 5 M1 IXEO|f CC TP (T3) s 0.5T3 Ecrit 1 (E'1) 1h30 | 10u0,5 0.5T3 si T3 >= 10 T3si>=10
*TP 30 (Compte-rendu) ’
Composants passifs CM 18 Ecrit 1 (E1) 1H30 0,35
@) 2 | S8TQ458U | microondes, antennes et S. Verdeyme 5 D 8 M1 IXEO| CC Ecrit 2 (E2) 1H30 0,35 0.35El Ecrit 1 (E'1) 2HO00 | 10u0.7 ELsiT3< _10 ou 9 el T3si>=10
X . . +0.35E2 + 0.3T3 0.3T3si T3>=10
systémes de transmission TP 24 TP/Oral (T3) (tirage au sort)| 1H45 0,3
- CM 21 Ecrit 1 (E1) 1H30 0,4 E'1siT3<10
Modelisation et CAO des M. - 0.4E1 + 0.27E + . , .
© 2 | S8TQ4E8U dispositifs RF et microondes | Campovecchio ° D 15 |MLIXEOf  cC Ecrit 2 (E2) 1H00 0.27 0.33TP Eerit1 (E'1) 1H30 L , o T3s1>=10
TP 24 TP (T3) 1H45 0,33 0.75E'1 + 0.25T3si T3 >=10
0 2 | S8TQ478U Projet S. Février 3 TD Projets 30 M1 IXEO CT Rapport et soutenance (RS) 1 RS Soutenance (S) 1 S

* TP spécifiques : 1 groupe max.

POUR RAPPEL : LES CONDITIONS D'ACCUEIL A L'A.1.M.E. NOUS IMPOSENT 1 ENCADRANT POUR 6 ETUDIANTS (NOMBRE MAXIMUM : 18 ETUDIANTS)
ANGLAIS : L'UE Anglais ne sera validée qu'apres restitution du CV et de la lettre de motivation (suivant consignes données)

PROJET : L'UE PROJET n'est pas compensable. Si RS < 10 alors Session 2

NOTE SEUIL : PAS D'APPLICATION DE LA NOTE SEUIL

* TP spécifiques en salle blanche faits avec les étudiants du parcours EUR 10T

Pour des raisons de sécurité, 6 étudiants maximum par groupe.
--> dédoubler a 7.




Année Master 1ére année 2024-2025
Mention PAIP
Parcours IXEO EUR HIGH FREQUENCY ELECTRONICS AND PHOTONICS - ELEC
Description UE knowledge control method
Mand } ™ Session 1 Session 2
gr;tiagr?g Term [Apogée Code Name Responsible ETMS Description Mutualisations CN(IJr Report
Examination Duration Coeff Mark calculation Examination Duration Coeff Mark.
calculation
Electromagnetic theory for high Lectures 42 Written exam 1 (E1) 1H30 0,25 E'lsiT3<10o0u
M 1 S7PQ498U | frequency circuits and antennas {  S. Verdeyme 9 Tutorials 24 M1 IXEO CM Written exam 2 (E2) 2HO00 0,5 0.25E1 + 0.5E2 + 0.25T3 Written exam 1 (E'1)| 2HO00 10ou0.75 [0.75E'1 + 0.25T3| T3si>10
EUR Practicals 24 Practicals/Oral (T3) (tirage au sort) 1H45 0,25 siT3210
Lectures 27 Written exam 1 (E1) 1h30 0,25 E'l si T3<10
. i . Tutorials 19 Written exam 2 (E2) 1h30 0,5 i 0,75E'1+0,25T3 .
M 1 S7PQ1A8U Optical propagation - EUR P. Di Bin 8 M1 IXEO CM 0.25E1+0.5E2+0.25T3 Written exam 1 (E'1) 2h 1ou0,75 | . Practicalst 3 10 T3si>10
si Practicals
Practicals 34 Practicals/Oral (T3) (tirage au sort) 1h45 0,25
Lectures 42 Written exam 1 (E1) 1H30 0,25 E'lsi T3 < 10 ou
Active circuits and nonlinear - - . . . :
M 1 S7PQ1B8U devices - EUR J. M. Nebus 9 Tutorials 24 M1 IXEO CM Written exam 2 (E2) 2H00 0,5 0.25E1 + 0.5E2 + 0.25T3 Written exam 1 (E'1)| 2HO00 1ou0.75 |0.75E'1 + 0.25T3| T3si>10
Practicals 24 Practicals/Oral (T3) (tirage au sort) 1H45 0,25 siT3>10
i ; Lectures 17 "1 i
Modulations and demodulgtlons Written exam (E) 1H30 0,5 . E'lsi T3<10o0u .
M 1 S7PC132U for RF front-end and devices- D. Barataud 4 Tutorials 6 M1 IXEO CM 0.5E + 0.5TP Written exam 1 (E'1)| 2HO00 10ou0.75 |0.75E'1 + 0.25T3| T3if>10
EUR - - - siT3>10
Practicals 32 Practicals/Oral (TP) (tirage au sort) 1H45 0,5
Passive microwave components, Lectures 18 Written exam 1 (E1) 1H30 0,35 E'lsiT3<10ou
M 2 S8PC122U antennas and transmission S. Verdeyme 6 Tutorials 8 M1 IXEO CM Written exam 2 (E2) 1H30 0,35 0.35E1 + 0.35E2 + 0.3T3 Written exam 1 (E'1)| 2HO00 lou0.7 [0.7E'1 + 0.3T3 si T3if>10
systems - EUR Practicals 24 Practicals/Oral (T3) (draw) 1H45 0,3 T3210
Lectures 21 Written exam 1 (E1) 1H30 0,4 E'lsiT3<10or
Modeling and CAD of RF and . - - . , , .
M 2 S8PQ158U microwave devices - EUR M. Campovecchio 6 Tutorials 15 M1 IXEO CM Written exam 2 (E2) 1HOO 0,27 0.4E1 + 0.27E2 + 0.33TP Written exam 1 (E'1)| 1H30 1 0.75E'1 + 0.25T3 T3if>10
Practicals 24 Practicals (TP) 1H45 0,33 if T3> 10
| Lectures 9 R
Material properties & - Report (R 1 .
M 2 S8SQ170U characterisation - EUR-Dir C. Champeaux 3 Tutorials 0 EUR ™ Presentation (P) 1 (R+P)/2 Oral 20 min 1 o
Practicals ** 21
Written exam (E) 1h30 1
M 2 S8SQ130U English - EUR-Dir J. Gouteron 3 Tutorials 30 EUR CM (E+0Q)/2 Oral (interview) 20 min 1 (0]
Oral (O) 1
Written exam - E1 1
Lectures 20 Wit = 1
. ritten exam -
M 2 | sssqicsy |Managementand soft skills Part] oo el 3 EUR cM : (E1+E2+E3+E4)/4 Oral 30 min 1 o)
2 - EUR-Dir ) Written exam - E3 1
Tutorials 10 -
Written exam - E4 1
M 2 S8SQ150U | International mobility- EUR-Dir S. Février 3 Tutorials sem>:ines EUR ™ Production (Report and Defense) 1 P Oral 30 min 1 0]
M 2 S8SQ120U Research labwork - EUR-Dir Aéjﬁiiﬁ}i? 6 Tutorials projects 0 EUR CM Project 1 R Oral 30 min 1 0]

%%k

TP spécifiques en laboratoire (XLIM et IRCER). Taille maximale du groupe de TP : 4 (soit 2 binomes)




Année
Mention
Parcours

Master 1ére année 2024-2025

PAIP

IXEO EUR HIGH FREQUENCY ELECTRONICS AND PHOTONICS - PHOT

Description UE

knowledge control method

q } i Session 1 Session 2
Man .atory Term Apogee Name Responsible ETMS Description Mutualisations ™ or Report
Optional Code CM Mark
Examination Duration| Coeff Mark calculation Examination Duration Coeff .
calculation
Elect ic th or hiah Lectures 42 Written exam 1 (E1) 1H30 0,25 E'lsi T3 < 10 ou
ectromagneuc theory for hig Tutorials 24 Written exam 2 (E2) 2H00 0,5 Written exam 1 0.75E'1 + _
M 1 S7PQ498U |frequency circuits and antennas| S. Verdeyme 9 M1 IXEO CM 0.25E1 + 0.5E2 + 0.25T3 E1) 2HO00 10ou0.75 025T3si T3 > T3si>10
-EUR Practicals 24 Practicals/Oral (T3) (tirage au sort) 1H45 0,25 10 -
Lectures 27 Written exam 1 (E1) 1h30 0,25 E'l si T3<10
. . L Tutorials 19 Written exam 2 (E2) 1h30 0,5 Written exam 1 0,75E'1+0,25T3 .
M 1 S7PQ1A8U| Optical propagation - EUR P. Di Bin 8 M1 IXEO CM 0.25E1+0.5E2+0.25T3 (E1) 2h 1ou0,75 | . Practicalsl ® 1d T3 si>10
si Practicals
Practicals 34 Practicals/Oral (T3) (tirage au sort) 1h45 0,25
Active circu 4 nonii Lectures 42 Written exam 1 (E1) 1H30 0,25 Wii L ElsiT3<100u
ctive circuits and nonlinear X - ritten exam 0.75E'1 + .
M 1 S7PQ1B8U devices - EUR J. M. Nebus 9 Tutorials 24 M1 IXEO CM Written exam 2 (E2) 2H00 0,5 0.25E1 + 0.5E2 + 0.25T3 E1) 2HO00 1ou0.75 0.25T3 5 T3 > T3 si>10
Practicals 24 Practicals/Oral (T3) (tirage au sort) 1H45 0,25 10
. . E'l1si T3 <10 ou
Lectures 17 .
Modulations and demodulgtlons Written exam (E) 1H30 05 Written exam 1 0.75E'1 + .
M 1 S7PC132U| for RF front-end and devices- D. Barataud 4 : M1 IXEO CM 0.5E + 0.5TP . 2H00 10u0.75 ) T3if =10
EUR Tutorials 6 (E1) 0.25T3si T3>
Practicals 32 Practicals/Oral (TP) (tirage au sort) 1H45 0,5 10
L Lectures 20 Written exam (E1) 1H30 0,67 )
M 2 S8PQ118U Laser - EUR S. Février 3 - M1 IXEO CM 0.67E1 + 0.33QCM Written exam (E'1) 1H30 1 E'l
Tutorials 10 QCM 0H30 0,33
. . Lectures 26 Written exam 1 (E1) 1H30 0,67 )
M 2 S8PC112U Nonlinear optics - EUR F. Louradour 4 - M1 IXEO CM 0.67E1 + 0.33QCM Written exam (E'1) 1H30 1 E'l
Tutorials 14 QCM 0H30 0,33
Passive microwave Lectures 18 Written exam 1 (E1) 1H30 0,35 Written exam 1 E'lsi T3 < 10 ou
M 2 S8PC122U| components, antennas and S. Verdeyme 6 Tutorials 8 M1 IXEO CM Written exam 2 (E2) 1H30 0,35 0.35E1 + 0.35E2 + 0.3T3 E'1) 2HO0 lou0.7 |0.7E'1+0.3T3si|f T3if>10
transmission systems - EUR Practicals 24 Practicals/Oral (T3) (draw) 1H45 0,3 13210
Lectures 9 CR de TP (N1) 0,4
M 2 S8SQ1F8U| Novel light sources - EUR-Dir J. Boucle 3 Tutorials 0 EUR CM CR de TP (N2) 0,2 0.4N1 + 0.2N2 + 0.4N3 Oral (O) 1H 1 O [’::gt:i ':E (1)3
Practicals ** 21 CR de TP (N3) 0,4
Written exam (E) 1h30 1
M 2 S8SQ130U English - EUR-Dir J. Gouteron 3 Tutorials 30 EUR CM (E+0O)/2 Oral (interview) 20 min 1 (@)
Oral (O) 1
Written exam - E1 1
Lectures 20 Wit = 1
i ritten exam -
M o | S8SQLG8 | Managementand soft skills F. Acquatella 3 EUR cM , (EL+E2+E3+E4)/4 Oral 30 min 1 0
U Part 2 - EUR-Dir . Written exam - E3 1
Tutorials 10 -
Written exam - E4 1
M 2 S8SQ150U| International mobility- EUR-Dir S. Février 3 Tutorials sem>£nes EUR ™ Production (Report and Defense) 1 P Oral 30 min 1 (0]
M 2 S8SQ120U| Research labwork - EUR-Dir Age?fhsgzi?{ 6 Tutorials projects 0 EUR CM Project 1 R Oral 30 min 1 0

%%k

TP spécifiques en laboratoire (XLIM et IRCER). Taille maximale du groupe de TP : 4 (soit 2 bindmes)




Année
Mention
Parcours

Master 1ére année 2024-2025

PAIP

IXEO EUR HIGH FREQUENCY ELECTRONICS AND PHOTONICS -10T

Description UE

knowledge control method

q } i Session 1 Session 2
Man .atory Term Apogee Name Responsible ETMS Description Mutualisations ™ or Report
Optional Code CM Mark
Examination Duration| Coeff Mark calculation Examination Duration Coeff .
calculation
Lectures 42 Written exam 1 (E1) 1H30 0,25 E'lsi T3 < 10 ou
Electromagnetic theory for high Tutorials 24 Written exam 2 (E2) 2HO00 0,5 Written exam 1 0.75E'1 + .
M 1 S7PQ498U |frequency circuits and antennas| S. Verdeyme 9 M1 IXEO CM 0.25E1 + 0.5E2 + 0.25T3 E1) 2HO00 10ou0.75 025T3si T3 > T3si>10
-EUR Practicals 24 Practicals/Oral (T3) (tirage au sort) 1H45 0,25 10 -
Lectures 27 Written exam 1 (E1) 1h30 0,25 E'l si T3<10
. . L Tutorials 19 Written exam 2 (E2) 1h30 0,5 Written exam 1 0,75E'1+0,25T3 .
M 1 S7PQ1A8U| Optical propagation - EUR P. Di Bin 8 M1 IXEO CM 0.25E1+0.5E2+0.25T3 (E1) 2h 1ou0,75 | . Practicalsl ® 1d T3 si>10
si Practicals
Practicals 34 Practicals/Oral (T3) (tirage au sort) 1h45 0,25
Active circu 4 nonii Lectures 42 Written exam 1 (E1) 1H30 0,25 Wii L ElsiT3<100u
ctive circuits and nonlinear X - ritten exam 0.75E'1 + .
M 1 S7PQ1B8U devices - EUR J. M. Nebus 9 Tutorials 24 M1 IXEO CM Written exam 2 (E2) 2H00 0,5 0.25E1 + 0.5E2 + 0.25T3 E1) 2HO00 1ou0.75 0.25T3 5 T3 > T3 si>10
Practicals 24 Practicals/Oral (T3) (tirage au sort) 1H45 0,25 10
. . E'lsi T3<10o0u
Lectures 17 .
Modulations and demodulgtlons Written exam (E) 1H30 05 Written exam 1 0.75E'1 + .
M 1 S7PC132U| for RF front-end and devices- D. Barataud 4 : M1 IXEO CM 0.5E + 0.5TP . 2H00 10u0.75 ) T3if =10
EUR Tutorials 6 (E1) 0.25T3si T3>
Practicals 32 Practicals/Oral (TP) (tirage au sort) 1H45 0,5 10
Lectures 31 Written exam 1 (E1) 1H30 0,25
Physics and technologies for _ Tutorials 0 Written exam 2 (E2) 1H30 0,25 Written exam 1 E'lsi T3 <10 ou _
M 2 S8PQ138U . T.Trigaud 6 - M1 IXEO CM - 0,25E1 + 0,25E2 + 0,5T3 . 1h30 lou0,5 |0.5E'1+0.5T3si|] T3si310
devices - EUR Practicals 9 Practicals (T3) (report) 0,5 (E1) 13310
Practicals* 30
Model 4 CAD of RE and Lectures 21 Written exam 1 (E1) 1H30 0,4 Wit . E1l 5'7T53E <1 10or
odeling an o} an . - - ritten exam 75E'1 + .
M 2 [S8PQLS8U| . wave devices - EUR | M- Campovecchio 6 Tutorials 15 M1 IXEO CM Written exam 2 (E2) 1H00 0,27 0.4E1 + 0.27E2 + 0.33TP E1) 1H30 1 0.25T3if T3 > T3if 210
Practicals 24 Practicals (TP) 1H45 0,33 10
Lectures 18 Report (R1) 0.5
M 2 S8SQ190U Smart Energy - EUR-Dir H. Boeglen 3 Tutorials 22 EUR CM Written Exam (E) 2HO00 0.5 0.5R1 + 0.5E Oral exam (O) 30 min 1 @)
Practicals 0
Written exam (E) 1h30 1
M 2 S8SQ130U English - EUR-Dir J. Gouteron 3 Tutorials 30 EUR CM (E+0O)/2 Oral (interview) 20 min 1 (@)
Oral (O) 1
Written exam - E1 1
Lectures 20 Wit = 1
i ritten exam -
M o | S8SQIG8 | Managementand soft skills F. Acquatella 3 EUR cM , (EL+E2+E3+E4)/4 Oral 30 min 1 0
U Part 2 - EUR-Dir , Written exam - E3 1
Tutorials 10 -
Written exam - E4 1
M 2 S8SQ150U| International mobility- EUR-Dir S. Février 3 Tutorials semjnes EUR ™ Production (Report and Defense) 1 P Oral 30 min 1 (0]
M 2 S8SQ120U| Research labwork - EUR-Dir Aé;fhs;?;r%ist_ 6 Tutorials projects 0 EUR CM Project 1 R Oral 30 min 1 @)

TP spécifiques en salle blanche faits avec les étudiants du parcours iXeo.
Pour des raisons de sécurité, 6 étudiants maximum par groupe.

--> dédoubler a 7.




Année

Master 2éme année 2024-2025

Mention PAIP
Parcours IXEO
Description UE MCC
Session 1 Session 2
Mand_atory/ Term | Apogée Code Name Responsible |ECTS Description Mutualisations TMor Report
Optional CM . . Mark . . Mark
Examination | Duration | Coeff . Examination | Duration | Coeff .
calculation calculatio
M 3 | soTQsigy | AntennesetCEM Y o nooze | 6 | oM 30 M2 ixeo cT | Ecrit1(E1) | 3HOO | 1 E1 Ecrit1 (E1) | 3HOO | 1 E1
pour systemes RF
Composants,
M 3 S9TQ528U dispositifs passifs | S. Verdeyme 6 CM 30 M2 ixeo CT | Ecritl(E1) 3H00 1 El Ecrit 1 (E1) 3H00 1 El
pour systemes RF
Composants, M
M 3 S9TQ538U circuits NL pour I 6 CM 30 M2 ixeo CT | Ecrit1l(E1) 3H00 1 El Ecrit 1 (E1) 3H00 1 El
A Campovecchio
systemes RF
Electronique
M 3 S9TQ548U imprimée pour B. Ratier 3 CM 15 M2 ixeo CT | Ecritl(E1) 1H30 1 El Ecrit 1 (E1) 1H30 1 El
télecom et énergie
Réseaux et N . . .
M 3 S9TQ558U N (1 J. P. Cancés 1,5 CM 7,5 M2 ixeo CT | Ecritl (E1) 1HO00 1 El Ecrit 1 (E1) 1HO00 1 El
systemes télécom
Géneration,
propagation et
M 3 S9TQ568U analyse des S. Février 7,5 CM 37,5 M2 ixeo CT | Ecritl(E1) 3H00 1 El Ecrit 1 (E1) 3H00 1 El
rayonnements
lumineux
CM 112
Approfondissement| B. Barelaud 6 M2 ixeo CT [Soutenance (S) 1 S Soutenance (S) 1 S
TP 28
CM 28 . Soutenance Soutenance
M 4 SATQ518U CAO B. Barelaud 3 TP &2 M2 ixeo CT () 1 S () 1 S
Stage ou Travail de 560 Rapport et
M 4 SATQ558U Recherche en S. Verdeyme 15 Stages (16 M2 ixeo CT Soutenance 1 RS Pas de session 2
Laboratoire Semaines) (RS)
Ecrit (CLES2) 3H00 D 5CLES oral (O
. R. . CO+CE+EE 0,5 SCLES2 + ral (O'1 ,
M 4 SATQ528U Anglais Gouttefangeas 6 TD 30 M2 ixeo CcC ( ) 0.501 (PPC+PPI) 0H30 1 01
Oral (0O1)
(PPC+PPI) OH30 0,5




Année Master 2éme année 2024-2025
Mention PAIP
Parcours HIGH FREQUENCY ELECTRONICS AND PHOTONICS
Description UE MCC
ig::;?rl:]zﬁi Session 1 Session 2
I\/Ign(:gtorly/ Semester ApogEeSé: ode Module Title Supervisor ECTS I\/Iethoolls of qlellvery & Mutualization (CA) or Exam Mark Exam Mark Postpone
ptiona earning Final Exam | (lectures & | Duration | Weight i (lectures & | Duration | Weight i
. Calculation ) Calculation
(FE) tutorials) tutorials)
. Written
3 S9PQ118U Antennas and EM C. Decroze 6 Lectures 30 M2 IXEO FE Written 3H00 1 WE1 Exam 1 3H00 1 WE1
compatibility for RF systems Exam 1 (WE1) (WE1)
Passive components and Written Vritten
3 S9PQ128U . P S. Verdeyme 6 Lectures 30 M2 IXEO FE 3H00 1 WE1 Exam 1 3H00 1 WE1
devices for RF systems Exam 1 (WEL1) (WE1)
Printed electronics for Written Written
3 S9PQ138U | telecommunication and energy B. Ratier 3 Lectures 15 M2 IXEO FE 1H30 1 WE1 Exam 1 1H30 1 WE1
3 Mandatory . Exam 1 (WE1)
harvesting (WE1)
among 6 -
Nonlinear components and M Written Vritten
3 S9PQ148U : L 6 Lectures 30 M2 IXEO FE 3H00 1 WE1 Exam 1 3H00 1 WE1
devices for RF systems Campovecchio Exam 1 (WE1) (WE1)
. . Written
3 sopQisgy | Advanced photonicsources | o o o 75 Lectures | 37,5 M2 IXEO FE Vritten 3H00 1 WE1 Exam 1 3H00 1 WE1
and systems Exam 1 (WEL1)
(WE1)
3 SOPQ168U | Telecom systems and networks| J. P. Cances 15 | Ledures | 7.5 M2 IXEO FE Vritten 1H00 1 WE1 Vritten 1H00 1 WE1
Exam 1 (WE1) Exam 1
Lectures 10 Report on 05
3 $95Q158U Optical nonlinearity & -\ F. Louradour/J 3 |Practicals* EUR ca  |Practicals1(N1) 0,5N1+0,5N2|  Oral (O) 1h 1 0
materials -EUR R. Duclére - 20 Report on 05
Practicals 2 (N2) ’
Lectures 17
. - Report (RP) 1 . Postponem
3 S9SQ168U | Energy Harvesting - EUR-Dir | ¥ BOUCIE/C. 3 Tutorials | 10/0 EUR CA  |+Writtenexam1|  2h (RP+2E1)/3 | WVrittenexam | 2h 1 (RP+2E)/3 | ent of RP
Perrine Practicals* (E) .
- 3 (E1) 2 session 1
among 4 Additive technologies & i Parcours Master (WE1 ) Report
g ) ) g Vincent Pateloup Tutorials 0 Matériaux P 2 (WEL +
3 S9SQ148U integration for RF & mm - 3 CA or Poster
. - Olivier Tantot ) (Advanced . 2*RPP)/3
components - EUR-Dir Practicals* 21 ceramics) presentation
* (RPP)
Lectures 18,5 Parcours Master Ecrit (E) 2h 2 Ecrit (E) 2h 2
: L A. Magnaudeix/ - Matériaux . Note = . Note = Note O si >
- Tutorials 1,5 Oral (O 45 min 1 Oral (O 30 min 1
3 S95Q138U Blo-Engineering Ph. Leproux 3 Pr:cti clal e (Advanced CA ©) ! (2*E+0)/3 (©) ! (2*E'+0"/3 10
- 10 ceramics)
W”(t\t:/”Ei;‘am 1h30 1 oral
M 3 S9SQ118U English - EUR-Dir J. Gouteron 3 Tutorials 30 EUR CA (WE1 + O)/2 i . 20 min 1 o'
Oral 20 min 1 (interview)
M 4 sasoligy | nterdisciplinary Scientific R. Jamier 6 Tutorials EUR CA Project 1 p Oral 20 min 1 0
Project - EUR-Dir projects
Front-End and RF Lectures 15 Report and
4 SASQ138U Architectures for Satellites - C. Decroze 3 Tutorials 15 EUR FE P / 1 RD Oral 35 min 1 0]
. - Defence (RD)
EUR-Dir Practicals 0
Microelectronics RF, Micro #eftu.rels 12 Report and
2 Mandatory 4 SASQ148U |and Nano Technologies - EUR-|  S. Vedraine 3 Ltoria’s EUR FE P 2h 1 RD Oral 35 min 1 0
) Defence (RD)
among 3 Dir Conference 0
Design, fabrication and PLreCttl_Jref 264 Report and
4 SASQ158U | characterization of fiber-based S. Février 3 acticals EUR FE Defelilce (RD) 1 RD Oral 35 min 1 0]
laser systems - EUR-Dir Conference 15
Reportand | 4 mois Report and Postponem
M 4 SASQ128U Internship - EUR-Dir B. Barelaud 24 P ' EUR P 1 RD No session 2 ent of RD
Defence | minimum Defence (RD) .
session 1
L Lectures 28
M 4 SAPQ118U CAD for engineering B. Barelaud 3 Practicals 62 M2 IXEO CA Defense (D) 1 D Defense (D) 1 D

** TP spécifiques en laboratoire (XLIM et IRCER). Taille maximale du groupe de TP : 4 (soit 2 bindmes)




Année Master 1ére année 2024-2025
Mention PAIP
Parcours Architecture Réseaux Technologies Induites Circuits Communication
Description UE Module MCC
Obligatoire / Présentiel Session 1 Session 2
- g ltatif Sem. Code Apogee Nom Responsable ECTS CNU Nom (code) Description Etudiant Mutualisations CCouCT Report
acultatl vl Epreuve Durée Coeff Calcul note Epreuve Durée Coeff Calcul note
UE331 : Fonction Internet- UE331 : Fonction Internet- . . Travaux (TR) CC 1 CIEL2 1h30 CIEL2
+
@) 1 S7TT319U Outils de travail collaboratif P. Leproux 3 PRO Apprent. outils de W TD Distanciel 30 0 M1 ARTICC CcC CIEL (C) 1h30 1 (TR+C)/2
UE332 : Outils scientifiques _ UE332 : Quitils scientifiques . . Travaux (TR) CC 1 CIEL2 1h30 CIEL2
) +
© . STTT329U Travail collaboratif -Editique S Fevrier 3 63 Travail collaboratif - TD Distanciel 30 0 ML ARTICC cc CIEL (C) 1h30 1 (TR+C)12
L UE333 : Anglais . . Travaux (TR) CC 1 CIEL2 1h30 CIEL2
. +
0] 1 S7TTT339U UE333 : Anglais genéral J. Mullen 3 LANS général(STTT339U) TD Distanciel 30 0 M1 ARTICC CcC CIEL (C) 1h30 1 (TR+C)/2
. . UE334 : Gestion de . . Travaux (TR) CC 1 CIEL2 1h00 CIEL2
. . _ n
0] 1 S7TTT349U UE334 : Gestion de projet S. Faure 3 PRO 0r0jet(S7TTT349U) TD Distanciel 30 0 M1 ARTICC CcC CIEL (O) 1h00 1 (TR+C)/2
UE335 : Outils d'analyse UE335 : Outils d'analyse . . Travaux (TR) CC 1 CIEL2 2h00 CIEL2
+
O 1 S7TT359U numérique MATLAB A. Tonello 3 63 numérique TD Distanciel 30 0 M1 ARTICC CcC CIEL (O) >h00 1 (TR+C)/2
0 1 S7TT369U UE336:’A:rch|tectur_e s;_/stemes C. Decroze 75 63 UE336: Architecture systemes TD Distanciel 75 0 M1 ARTICC cC Travaux (TR) CC 1 (TR+C)/2 CIEL2 2h00 CIEL2
de télécommunications de CIEL (C) 2h00 1
UE337 : Outils UE337 : Outils . . Travaux (TR) CcC 1 CIEL2 2h00 CIEL2
@) 1 S7TTT379U expérimentauxflogiciels & D. Barataud 7,5 63 expérimentauxflogiciels & TD Distanciel 75 0 M1 ARTICC CcC CIEL (O) >h00 1 (TR+C)/2
0 5 S8TT389U UE33_8: 'I:raltemer]t de signal 3. M. Nebus 6 63 UE338: Tra[tement Qe signal D Distanciel 60 0 M1 ARTICC cC Travaux (TR) cC 1 (TR+C)/2 CIEL2 1h30 2h00
appligué au systeme radar appliqué au systéme CIEL (C) 2h00 1
UE339: Architecture de systeme . UE339: Architecture de . . Travaux (TR) CC 1 CIEL2 1h30 CIEL2
+
@) 2 S8TT399U de TV numérique C. Menudier 6 63 systéme de TV TD Distanciel 60 0 M1 ARTICC CcC CIEL (O) 1h30 1 (TR+C)/2
0 5 S8TT3A0U UE\33A: Arch'ltectu_re d_e G. Neveux 6 63 UE33A: Afchltecture de TD Distanciel 60 0 M1 ARTICC cC Travaux (TR) CC 1 (TR+C)/2 CIEL2 1h30 CIEL2
systéme de radionavigation systeme de CIEL (C) 1h30 1
UE33B: Architecture de UE33B: Architecture de . . Travaux (TR) CC 1 * * +ACIEL2 1h30 CIEL2
+0. +0.
© 2 S8TT3BOU systéme de communication A. Tonello 6 30 systéme de communication TD Distanciel 60 0 ML ARTICC cc CIEL1 (C1) +CIEL1h30+1h30 |1 TR+0.37C1+0.3%C
0 5 SSTT3COU UE33C : T!D Architecture C. Decroze 15 63 UE33C: T!D Architecture TP 15 15 M1 ARTICC cC CR CC 1 CR R2 1H R2
systémes de systémes de
0 5 SSTT3E9U UE3\3E TP Ar_chltec_ture_ de G. Neveux 15 63 UE33E: TP Archltecture de TP 15 15 M1 ARTICC cC CR CC 1 CR R2 1H R2
systéme de radionavigation systéme de
0 5 SSTT3F9U UE3§F TP Archltec_ture_ de 3. Brevier 15 30 UE3§F TP Archltec_ture_ de TP 15 15 M1 ARTICC cC CR CC 1 CR R2 1H R2
systéme de communication systéme de communication
0 2 S8TT3DYU UE33D : TP Outils D. Barataud 1,5 63 UE33D: TP Outils TP 15 15 M1 ARTICC cc [R cc L CR R2 1H R2
expérimentaux/logiciels a expérimentaux/logiciels a

TR : la note TR correspond a la moyenne des travaux rendus sous la forme de QCM, travaux dirigés, exposé dans chaque UE
NOTE SEUIL : PAS D'APPLICATION DE LA NOTE SEUIL




Année
Mention
Parcours

PAIP

Master 2eme année 2024-2025

Architecture Réseaux Technologies Induites Circuits Communication

Description UE Module MCC
. ) ] . Session 1 Session 2
Olgifji(:tri?/ Sem. AC(())dZe Nom Responsable ECTS CNU Nom (code) Description PE:ZSS?;:EI Mutualisations CCouCT Report
Pog Epreuve Durée Coeff Calcul note | Epreuve Durée Coeff Calcul note
UE341: Technigues UE341: Techniques
@) 1 SO9TT419U d'expresslon.- S. Delpeyroux 3 PRO de>_<pre?55|on - TD Distanciel 30 0 M2 ARTICC CcC Travaux (TR)[CC 1 TR Travaux2 2h 1 T2
Communication Communication(S9TT419
U) CC
UE342 : Composants
. . UE342 : Composants
O 1 S9TT429U Opthgreosjégtmm F. Louradour 7,5 30 Optiques (et mini TD Distanciel 75 0 M2 ARTICC CcC Travaux (TR)|CC 1 (TR+C)/2 CIEL2 2h 1 CIEL2
projet)(S9TT429U) oC CIEL (©) 5h00 T
UE343 : Composants
o . . . UE343 : Composants
@) 1 SOTT439U CIrCUItS;((:)thZ:)(etmlnl M. Campovecchio 7,5 63 Circuits actifs (et mini TD Distanciel 75 0 M2 ARTICC CcC Travaux (TR) [CC 1 (TR+C)/2 CIEL2 2h 1 CIEL2
projet)(S9TT439U) cC CIEL (C) 5100 1
0 1 |soTTaagy|VE344: Composants - 0. Tantot 6 63 UE344 : Composants - cc Travaux (TR)|cC 1 CIEL2 2h 1 CIEL2
circuits passifs ' circuits as.sifs (SBTT 449U) TD Distanciel 60 0 M2 ARTICC (TR+C)/2
P cC CIEL(C) _ |2h00 1
@) 1 S9TT459U| UE345 : Antennes C. Decroze 6 63 Antenngsligg_?_ T 4590) TD Distanciel 60 0 M2 ARTICC CC Travaux (TR) [CC 1 (TR+C)/2 CIEL2 2h 1 CIEL2
CC CIEL (C) 2h00 1
SATT469 UE346: Anglais _ . MCC votées en
O 2 U technique J. Mullen 3 LANS techﬁﬁi?é:?gﬁggu) CG le 13/06/2023 30 0 M2 ARTICC CC Travaux (TR)|CC 1 (TR+C)/2 CIEL2 2h 1 CIEL2
q eten CFVU le cC CIEL(C) _ |2h00 1
0 2 SATJ479 UE34Z UT Ee‘;'m“'ts P. Di Bin 15 63 UE347 : TP circuits . > 5 M2 ARTICe  |CC CR cc 1 CR R2 2h 1 R2
Ptg optiques(SATT479U) cC
0 2 SATTA89 | UE348: TP circuits P. Blondy 15 63 UE348 : TP circuits cc CR cc 1 CR R2 2h 1 R2
U passifs . TP 12 15 M2 ARTICC
passifs(SATT489U) oo
SATTA99 UE349: TP
O 2 U Composants Circuits D. Barataud 1,5 63 UE349 : TP Composants TP 12 15 M2 ARTICC CcC CR CcC 1 CR R2 2h 1 R2
actifs Circuits actifs(SATT499U)
CC
0 > 5AT$4A9 UE?;‘A'V;_C_"C“'FSt O. Tantot 15 63 | UES4A:Circuits passifs | . . 5 0 v ARTIce |CC CR cc 1 CR R2 2h 1 R2
passits VN1 proje Mini projet(SATT4A9U) e
O 2 SATT4BY UE34B : TP Antennes C. Decroze 1,5 63 UE34B: TP CC CR CC 1 CR R2 2h 1 R2
U TP 12 15 M2 ARTICC
Antennes(SATT4B9U) cC
o o |SATTACY | UES4C: Antennes C. Decroze 15 63 | UE34C: Antennes Mini - cc CR cc 1 CR R2 2h 1 R2
U Mini projet . TD Distanciel 15 0 M2 ARTICC
projet(SATT4C9U) cC
SATT4DY JE34D:
@) 2 U Methodologle davant- S. Delpeyroux 3 PRO UE34D :'Methodologle TD Distanciel 30 0 M2 ARTICC CcC Travaux (TR)[CC 1 (TR+C)/2 R2 2h 1 R2
projet davant-projet(SATT4D9U)
CC CIEL (C) 1h30 1
. Déalionti TD Distanciel 6 0 M2 ARTICC CC non applicable
0 o | SATTAES | UESAE : Realisation C. Menudier 15 PRO rofgsiiﬁélr;?gg\sﬁﬂgu 5603840
U professionnelle ' P ) stage (16a24 0 M2 ARTICC cC Stage (rapport|CC 1 Stage Pas de session 2 pour le stage. Redoublement proposé si note <10/20
semaines)

TR : la note TR correspond a la moyenne des travaux rendus sous la forme de QCM, travaux dirigés, exposé dans chaque UE

NOTE SEUIL : PAS D'APPLICATION DE LANOTE SEUIL




Année

Master 1ére année 2024-2025

Mention PAIP
Parcours EMIMEP
Module Description Methods of Assessment and Weighting
Methods of delivery & learning ) Total Number of slots Total Number of slots Continuous Single Session
Mandatory , . . Lectures/Tutorials/Practical Works : Program Number of PW (1.5H Slots Course Assessment (CA) with 1 resit
. Sem. Apogée Code Module Title Supervisor | ECTS Learning . . Face to Face Hours i Postpone
/ Optional (PW) Hours (Mutulaisation) | (1.5H Slots C_ourse groups and Tutorials or Final Exam Exam ( lectures & tutorials) Duration Weight Mark Calculation
and Tutorials 4H | PW) (FE)
Lectures 36 24 1 24 36 Written
Exam 1 (WE1) and 9H00 0.75
Basics of active and 1M Tutorials 30 20 1 20 30 Resit 1 (WR1) if ("Average Mark of ’ 0.75*(Highest(WE1,WR1))
M 1 S7PQ458U [ nonlinear sustainable N.ebuls 9 90 M1 EMIMEP CA S1"<10and WE1<10) + PW1if3 10
electronics Practical PW (PW1) and Resit 1 (PW2) if 0.25*(Highest(PW1,PW?2))
Works 24 6 2 12 48 ("Average Mark of S1"<10 and 1H45 0,25
PW1<10)
Lectures 36 24 1 24 36 Written
Exam 1 (WE1) and 9H00 075
Foundations of Tutorials 30 30 1 30 30 Resit 1 (WR1) if ("Average Mark of ! 0.75*(Highest(WE1,WR1))
M 1 S7PQ468U | electromagnetic | O. Tantot 9 90 M1 EMIMEP CA S1"<10 and WE1<10) + PW1 if 3 10
wave propagation Practical PW (PW1) and 0.25*(Highest(PW1,PW?2))
Works 24 24 2 48 48 Resit 1 (PW2) if ("Average Mark of 1H45 0,25
S1"<10 and PW1<10)
Written 0.75*(Highest(WE1,WR1))
Lectures 36 24 1 24 36 Exam 1 (WE1) and 0.75 +
Fundamentals of N Resit 1 (WR1) if ("Average Mark of ’ 0.25*(Highest(PW1,PW2)) :
Practical 0.25*(Highest
24 6 2 12 48 PW (PW1 1H45 0,25 .
Works ( ) (PW1,Resit2))
: . Lectures 14 9,33 1 9,33 14
Linear and non-linear IM. Tutorials 0 0 1 0 0 Written . .
M 1 S7PC113U stability analysis of 3 . 30 M1 EMIMEP CA . 2H00 1 (Highest(WE1,WR1)) PW1 if =10
: o Collantes Practical Exam 1 (WE1) and Resit 1 (WR1)
microwave amplifiers Works 16 16 1 16 16

300




Année Master 2 éme année 2024-2025
Mention PAIP
Parcours EMIMEP
UNILIM EDITION 01
Module Description Methods of Assessment and Weighting
Meth fdeli I i Meth fdeli i i
Methods of delivery & learning Face2face ethods of delivery & learning .et ods of delivery & . . Equivalent Tutorial Equivalent Tutorial . Session 1 Session 2
, , Face2face Hours (H) learning Face2face Hours (H) . Equivalent Tutorial Continuous
Mandatory / Apogée Code Apogée Code . . Hours (H) . . . . Total Learning Hours Program Hours Hours Number of Lectures Number of | Total Face to
. Sem. . Module Title Supervisor ECTS . . Lectures/Tutorials/Practical Lectures/Tutorials/Practical . Hours Assessment (CA) or Exam Postpone
Optional EMIMEP iXeol/eur Lectures/Tutorials/Practical Works (PW) Works (PW) Works (PW) Students EMIMEP (Mutulaisation) Total Total Total (1.5H Slots) PWgroups Face Hours Final Exam (FE) ) ) ) ) ) ) )
Total (75% pour iXeo et 25% pour EMIMEP) _ iXeo EMIMEP Exam (lectures & tutorials) Duration Weight Mark Calculation (Iectures & Duration Weight Mark Calculation
iXeo EMIMEP tut0r|a|s)
Lectures 45 45 45 30 22,5 7,5 20 1 30,00
Antennas and EM compatibility _ Tutorials 0 0 0 0 0 0 0 0 Written Written ,
Mandatory 3 S9TQ578U S9TQ518U for RF systems Cyril Decroze 6 45 M2 EMIMEP FE Exam 1 (WE1) 3HO00 1 WE1 Exam 1 (WE'1) 3H00 1 WE'1l
Practicals 0 0 0 0 0 0 0 0
bassi ts and Lectures 45 33,75 11,25 30 22,5 7,5 20 1 30 Writh Writh
assive components an - ritten ritten .
M T TQ52 V 4 M2 EMIMEP FE H 1 WE1 H 1 WE'1l
andatory 3 S9TQ588U S9TQ528U devices for RF systems Serge Verdeyme 6 Tutorials 0 0 0 5 0 0 0 0 0 Exam 1 (WE1) 3HOO0 Exam 1 (WE'1) 3HO00
Practicals 0 0 0 0 0 0 0 0
Lectures 45 33,75 11,25 30 22,5 7,5 20 1 30
Nonlinear components and . : Written Written
Tutorials 0 0 0 0 0 0 0 '
Mandatory 3 S9TQ598U S9TQ538U devices for RF systems M. Campovecchio 6 45 M2 EMIMEP FE Exam 1 (WE1) 3HO00 1 WE1 Exam 1 (WE'1) 3H00 1 WE'1
Practicals 0 0 0 0 0
Tel ‘ d Lectures 11,25 8,4375 2,8125 7,5 5,625 1,875 5 1 7,50 Wiritt Wiritt
elecom systems an . - ritten ritten .
Mandatory 3 S9TQ1B8U S9TQ558U networks Jean-Pierre CANCES 15 Tuto.rlals 0 0 0 11,25 M2 EMIMEP 0 0 0 0 0 FE Exam 1 (WE1) 1HOO0 1 WE1 Exam 1 (WE']) 1HOO 1 WE'1
Practicals 0 0 0 0 0 0 0 0
Advanced photonic SoUrces Lectures 56,25 42,1875 14,0625 37,5 28,125 9,375 25 1 37,50 Written Written
Mandatory 3 S9TQ1C8U S9TQ568U P Sébastien Février 7,5 Tutorials 0 0 0 56,25 M2 EMIMEP 0 0 0 0 0 FE 3H30 1 WE1 3H30 1 WE1
and systems - Exam 1 (WE1) Exam 1 (WE1)
Practicals 0 0 0 0 0 0 0 0
Mandatory 4 SAPC112U S9TQ558U Master's thesis/Internship D. Barataud 30 N/A N/A N/A N/A Durée minimum 4 months M2 EMIMEP N/A N/A N/A N/A N/A N/A FE Defense 1 Defense 1
Lectures 22,5 16,875 5,625 15 11,25 3,75 10 / /
Printed electronics for Written Written
3 S9TQ598U S9TQ538U telecommunicatio.n and energy B. Ratier 3 Tutorials 0 0 0 22,5 EUR 0 0 0 0 / / FE Exam 1 (WE1) 1H30 1 WE1 Exam 1 (WE'1) 1H30 1 WE'1l
harvesting
Practicals 0 0 0 0,000 0,000 0,000 0 / /
: : : : Lectures 10 7,5 2,5 6,667 5,000 1,667 1,250 / / : 0,5
3 S95Q158U S9SQ158U Optical ”O“““E?Jrgy &materials | ¢ | o radour/d. R. Duclére 3 30 EUR CA Ee'oor: on Eracgca:s ; (s;) / 0,5N1 + 0,5N2 Oral (O) 1HOO 1 o
; Practicals** 20 15 5 20 15,000 5,000 3,750 / / eport on Practicals 2 (N2) 05
Lectures 17 12,75 4,25 Pa"’\:/loa‘:;g/lis'[er 11,333 / / / / / Report (RP) L Written Postponement
3 S9SQ168U S9SQ168U Energy Harvesting - EUR-Dir J. Bouclé/C. Perrine 3 Tutorials 10 75 25 30 10 / / / / / CA + 2HO00 (RP+2WE1)/3 2h00 1 WE'1 of RP
' ' (Advanced . Exam 1 (WE1) .
- . Written exam 1 (E1) session 1
Practicals** 3 2,25 0,75 ceramics) 3 / / / / / 2
1 mandatory
among 7 Additive technologies & Lectures ° { / Par(,\:/loal:;:fter 6,000 / / / / / Written exam (WE1 ) Report or
3 S9SQ148U S9SQ148U integration for RF & mm Vincent Pateloup - Olivier Tantot 3 Tutorials 0 / / 30 (Advanced 0 / / / / / CA Poster 1H30 (WE1 + 2*RPP)/3 Oral (O) 20 min 1 0]
; 2
components Practicals** 21 / / ceramics) 21 / / / / / presentation (RPP)
Lectures 18,5 / / Parcours Master 12,333 / / / / / Written Exam (WE1) 2HO00 2
3 S9SQ138U S9SQ138U Bio-Engineering A. Magnaudeix/ Ph. Leproux 3 Tutorials 15 / / 30 Materialix 15 / / / / / CA (2*WE1 + O)/3 Oral (O) 20 min 1 (0]
(Advanced Oral (O) 45 min 1
Practicals 10 / / ceramics) 10 / / / / /
Front-End and RE Lectures 15 / / 10,000 / / / / /
3 SASQ138U SASQ138U Architectures for Satellites - C. Decroze 3 Tutorials 15 / / 30 EUR 15 / / / / / FE Written exam (WE1) 2HO00 1 WE1 Oral (O) 35 min 1 (0]
EUR-DIr Practicals / / 0 / / / / /
Design, taprication and Lectures / / 4,000 / / / / /
3 SASQ158U SASQ158U characterization of fiber-based S. Février 3 - 30 EUR . FE Written exam (WE1) / 1 RD Oral (O) 35 min 1 (0]
lncer evetame - ElID-Nir Practicals 24 / / 24 / / / / /

** TP spécifiques en laboratoire (XLIM et IRCER). Taille maximale du groupe de TP : 4 (soit 2 bin6mes)




